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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示装置。其包括TFT阵列基板、密封板和发光
器件，密封板设置于TFT阵列基板上，与TFT阵列基板形成密闭空间，发
光器件设置于密闭空间内的TFT阵列基板上，发光器件包括依次层叠的
碳化硅衬底、氮化铝缓冲层、阴极层、有机层、阳极层和透明导电超疏
水薄膜，有机层包括呈矩阵分布在阴极层上的隔离层以及设置在多个隔
离层之间的发光层，发光层的表面向下凹陷形成曲面，发光层由多个氮
化镓层和多个氮化镓铝层交错层叠而成，多个氮化镓层中的至少一个氮
化镓层中插入有应力缓冲层，应力缓冲层的晶格常数大于氮化镓层和氮
化镓铝层的晶格常数。本发明能够使发光器件具有良好的导电性、透明
性和耐水性。
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